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Genel Bilgiler

> Anabilim Dalimiz
2019-2020 egitim-6gretim yiinda yuksek lisans egitim-6gretimine baslamistir.
2021-2022 egitim-6gretim yiinda doktora programi acilmistir.

Akademik Kadro

>

> 13 Profesor,
7 Dogent,
3 Dy, Ogr. Uyesinden olusan
genc, dinamik ve yetkin akademik kadro

= Profesdér = Docent = Dr. Ogr. Uyesi

Toplam 23

NOHU Enerii Bilimi ve Teknolojileri Anabilim Dall



Calisma Alanlari

»Yeni ve Yenilenebillir Eneri

»Enerji Verimliligi ve Yonetimi

>Enerji Uretimi

»Enerji DonUsum Teknolojileri
7

»Enerji Depolama

ji Sistemleri

nerji Dagitimi

NOHU Enerii Bilimi ve Teknolojileri Anabilim Dall



NOHU Enerii Bilimi ve Teknoloijileri Anabilim Dalinda

> Ogretim Uyesi basina daha az 6grenci

> Anabilim Dalimiz 8gretim Uyeleri tarafindan ulusal (TUBITAK, Savunma Sanayi vs) ve
uluslararasi (AB, UNIDO, NATO vs) birgok bilimsel proje

FEST Ogrenci Yansmalarnda deneyim

UclU laboratuvar altyapisi

NOHU Enerii Bilimi ve Teknolojileri Anabilim Dali
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2019 Piinya ikinciligi

NOHU Enerii Bilimi ve Teknolojileri Anabilim Dali
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Laboratuvar Altyapisi

- |Fen ve MUhendislik Fakultesi BOlum
Laboratuvarlar

- | Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroglu Temiz

Enerji Uygulama ve Arastirma Merkezi

Nanoteknoloji Uygulaoma ve Arastirma

Merkezi

MERKEZi ARASTIRMA LABORATUVARI

NOHU Enerii Bilimi ve Teknolojileri Anabilim Dall




Merkezi

Enerji Bilimi ve Teknolojileri Anabilim Dali 6gretim Uyeleri tarafindan kurulan ve yonetilen
Merkez Hidrojen ve Yakit Pili Teknolojileri Uzerine 2004 yiindan itibaren AR-Ge
calismalarn yapilmaktadir.
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YOK Ustun Basar Odili

Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroglu Temiz Enerji Uygulama ve Arastirma Merkezi catisi
altinda LENTATEK (eski adi Vestel Savunma Sanayi A.S.) ile birlikte 2005 yilindan bu yana
ortaklasa yUrUtilen ‘Hidrojen Teknolojileri ve Yakit Pilleri’ konusunda “YOK Ustun Basari
Odiilleri” kapsaminda Universitemiz «Universite-Sanayi isbirligin OdiUli kategorisinde
2018 yilinda é6dul almaya hak kazanmistir.
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Hidrojen ve Yakit Pili Teknolojileri Ihtisas Alaninda Uzmanlasan
Universite

Universitemiz 2023 yilinda, bUnyesindeki Prof. Dr. T. Nejat Vezirogdlu Temiz Enerji
Uygulama ve Arastirma Merkezinde yUruttugu faaliyetler ile “Hidrojen ve Yakit Pili
Teknolojileri Ihtisas Alaninda Uzmanlasan Universite” olarak secildi.

Yiiksekogretim Kurulu tarafindan

NiGDE OMER HALISDEMIR
UNIVERSITESI

Hidrojen ve Yakit Pilleri

<l alaninda
“Uzmanlagan Universite” ‘

olarak secilmistir. [l
02.05.2023
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Nanoteknoloji Uygulama ve Arastirma Merkezi

hitps://www.ohu.edu.ir/nanoteknol
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‘ erkezimizin misyonu nanoteknoloji alaninda temel ve uygulamali arastirma yaparak, Ar-Ge sonucu ¢ikan
griinlerin tekroloji transferlerinin yapilarak itilkemizin bu alanda rekabet giiciinii artirmak, altyapinin

ojide tiiniversite-sanayi arasinda etkin bir isbirligi olusturan, ulusal ve uluslararasi taninirliga
arastirmaci ve sanayi kuruluslarina agik, 6rnek bir uygulama ve arastirma merkezi olmak
oerceklestirmektedir.

Temel ArastirmaUygulamali Arastirmdeknoloji Transferi

Nanoteknoloji Uygulama ve Arastirma Merkezi

ARASTIRMA KONULARI

Silisyum Heteroeklem Giines
Hiicresi (HIT)
Grafen
Termal Enerji Depolamave
Faz Degistiren Malzemeler,
nanoenkapsiilasyon
Iki yiizlii HIT Giines Hiicresi
Tandem Giines Hiicreleri

*  Perovskit/ HIT

*  Si-CIG(S,Se)

* Si-CZT(S,Se)

»  Perovskit-CIG(S,Se)

*  Perovskit-CZT(S,Se)
c-Si Teknolojileri
CIG(S,Se) Giines hiicresi
CZT(S,Se) Giines hiicresi
Metal Si
Yiizey desenlendirme
Nanomalzemeler
Sensorler



I Nanoteknoloji Uygulama Alanlan hitps://www.ohu.edu.ir/nanoteknol

0ji, malzemelerin nano boyutlarda farkli o6zelliklere sahip oldugu gergegine dayanur.
Nanopartikiiller, nanotiipler, nanoiskeleler, nanokaplama ve nanokristaller gibi nanomalzemeler, 6zgiin
elektronik, optik, manyetik, mekanik ve kimyasal 6zelliklere sahiptiler. Bu 6zellikler, nanoteknolojinin bir¢ok
alanda uygulanabilmesini saglar.

Nanoteknolojinin uygulama alanlar1 olduk¢a genistir.
[ Enerjide,
Elektronikte,
Enerji Depolamada,
Ilag, Tip,
Tekstil,
Gida,
Yapi1/malzemeleri,

tomotiv ve

unma Sanayi gibi bir¢ok sektorde nanoteknoloji kullanilarak yeni malzemeler, cihazlar ve sistemler
stirilmektedir.

Nanoteknoloji Uygulama ve Arastirma Merkezi



ZAN Arastirma Grubu: Grafen ve Gunes Hucreleri

Prof. Dr. Recep ZAN
recep.zan@ohu.edu.tr

oratuvarinda grafen

ve uygulamalar
gerceklestiriimektedir.
Laboratuvar bUnyesinde

optimize edilen calsmalar
grultusunda genis alanda tek
albbakall homojen katkili-katkisiz
rafen sentezi ve uygulamalar
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Grafene Ait AFM GoruntUsu

Nanoteknoloji Uygulama ve Arastirma Merkezi

Grafene Ait TEM GoruntUsiGUnes Hucresi-Grafen TCO olarak
kullanildi
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Nanoteknoloji Uygulama ve Arastirma Merkezi

Merkezimizde gerceklestirilien grafen uygulamall calismalar dogrultusunda:

* Silikon tabanl ve CZTS tabanliince film glines hiicresinin verimi grafen ile birlikte %20 arttirilmistir.

» Savunma sanayide kullanilan silis karbir ve seramik ¢celik malzeme gruplarinin dayanimi %20-%40
iyilestirilmigtir.

e Organik atiklarindan metan Gretiminin grafen oksit katkisiyla arttirilmasi ve Gretilen metanin ince film grafen
sentezinde kullanilmasi basarili bir sekilde gerceklestirilmistir.

* indirgenmis grafen oksit ile enzim aktivitesi arttirilarak atik su aritma islemi basarili bir sekilde gerceklestirilmistir.

* 2B malzemelerin hidrojen depolama yetenegine sahip oldugu gosterilmistir.

NURU Cnerj oimmi ve |




SEYHAN Arastirma Grubu: Silisyum Tabanh Gunes
Hucreleri ve Nanomalzemeler

Dr. Ogr. Uyesi Ayse SEYHAN
aseyhan@ohu.edu.tr

En yluksek Verimlilik: 22%

M2 Si dilim Uzerine ortalama verimlilik
%21.4.
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Projenin amaci : yuksek verimli BF-HJ tiru
hucrelerin gelisitiriimesi
HuUcre verim hedefi = %24

Nanoteknoloji Uygulama ve Arastirma Merkezi



. Prof.Dr. Yeliz KONUKLU
KONUKLU Arastirma Grubu: Termal Enerji Depolama rS/kor:ukleulépohu.edu.tr

’ W ¥icro A (mean Gametr 064 )

FDM’ler Termal
enerjiyi gizli 1sI
seklinde depolayan
maddelerdir.
FDM’ler hem isitma
hem de sogutma

PCM melts Temperature
remains
constant |

| Microencapsulation .

polyethylacrylate

crystallization

Heat emlulon

Cﬁ @ . sistemlerinde s
TOMPOratre oy o Temperature arops uygulanabilir.
nstam
Energy Content
[ji Depolama: Termal Enerji Depolama Calishgimiz dis duvar
deler ile Termal Enerji Depolama, materyalleri

+ Urea-formaldehyde
Melamine-formaldehyde
Gelatin-Gum Arabic
Polystyrene
Poly(styrene-coX)
Acrylate

Isitma ve sogutma yukunun azaltiimasi,
, Konforlu tekstil Grdnleri, Ev 1sitma ve

1. ULUSAL PATENT, TR 2015
01158 B, “Bir
Mikrokapsullenmis Faz
Degistiren Madde Uretim
Yéntemi Ve Bunun
Kullaniimasiyla Elde Edilen
Sicaklik Kontrolld Ambalgj

ULUSAL PATENT 2021




LGAR Arastirma Grubu: incefilm Giines Doc.Dr. Mehmet Ali OLGAR
ucreleri mehmetaliolgar@ohu.edu.tr

N:Nii
AZO (240 nm) y

Mo (250 nm)

Cam (SLG)

X/

s CZTS ince film giines hiicrelerinin grafen ile
entagrasyonu

X/

s CZTS ince filmlerin 2-D malzemeler ile hiicre
veriminin arttirilmasi

% CZTS ince film giines hiicrelerinde CdS katmanina

alternatif pencere katman kullanin

Akim Yogunlugu (mA/em’)
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Nanoteknoloji Uygulama ve Arast



TASOY Arastirma Grubu: incefilm Giines Dog. Dr. Yavuz Atasoy
ucreleri yavuzatasoy@ohu.edu.tr

(Se.Te) ve CITSe ince Film Gunes Hicreleri Tandem Giines Hicreleri

« SI-CIG(S,Se) Tandemi

« SI-CZT(S,Se) Tandemi

» Perovskite-CIG(S,Se)
Tandemi
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Plastik Figure. Types of tandem solar cell device based on the number of TCEs and terminal connections: (a) type

A: single TCE, two-terminal monolithic; and type B with multiple TCEs: (b) two-terminal mechanically
stacked, (c) 3-terminal monolithic stack, (d) 4-terminal mechanically stacked and (e) 4-terminal spectrum-
split. 7odorov et al., Mol. Syst. Des. Eng., 2016, 1, 370.



ELES Arastirma Grubu: Gunes Hucreleri Dr.Ogr.Uyesi Filiz KELES
e Yari iletken Teknolojileri fkeles@ohu.edu.tr

CIGS ve CIGS/perovskit Tandem

anocgubuk ( MBE )& Gunes Hucresi & FDTD esnek giines hiicresi fabrikasyonu
U|GSYOI1 CIGS = yUksek sogurma, Oldukca ince Uretilebilir, -

x Esnek alttas kullanilabilir
g 41

T
i:ZnO (50 nm) /
cds (50 nm)

CIGS (2 pm)

substrate

Silisyum nanocgubuk Uretimi (Photolithography)
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dominant malzeme
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I Nanoteknoloji Uygulama ve Arastirma Merkezi Arastirmacilar ve Projeler

PROJELER
o isANSUSTd 2023 itibari ile
Dr. Ogr.Uyesi A ole i
Sr' hg I\ YS%D[B/EG Emre K%%\IE%‘!)%!)IFER
— Devam Eden
Prof.Dr. Yeliz Konuklu CiiNeln » DOKTOrc . .
Ali Ogiin SARP, Dokt .
Prof.Dr. Recep Zan ?jrﬁ\ﬁ]ﬁE\IRTEzEN, %{kggg PI’OJe|e.r. ] 4' BITen
Doc. Dr. Mehmet Al !?Iinre GOLLU, +L|)<ksekk Lisans PrOJeler: 27
i ~r Ao ilker DURAN, YUksek Li . o e
' Dr. Ogr.Uyesi Filiz KELES Alg;y GOVEN, YOksek Lisans PrOJeIer TUBITAK
Lo : Onur HASRET , YUksek Lisans
Dr.  Ogr.Uyesi  Yavuz Atajan YAGMYROV, Yiksek ( ] OO 4 ] 003 ] OO]
ATACAY w o Lisans ’ ! !
OGRETIM GOREVLISI i 0 i
— Gl Dane Keplan, YOksek 3501, 1001 ), BAP,
Ali CIRIS : Lisans .
Rumeysa Hilal KESKIN KOP Ve dlger
SAk’rn‘ 12klj_||sc|1<nsus’ru Cl)ngQngl w kurumlar ile
on 5 yildaki yayinlar (2019- %%b) e g .
60 SCI, 18 TR, 30 uluslararasi ve ulusal konferans, 4 Ul s'l'cyrtu%mkﬁcl,g%ggmu

7/1":\\@ Nanoteknoloji Uygulama ve Arastirma Merkezi
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Sektorler

« Havacilk/Uzay ve Savunma
Sanayi

« (retim

« Otomotiv

« Bilisim

« Metal Sanayi

Makjne ve Ekiomanlar

ir-Celik

erji

Itma/havalandirma

kirik & Elektronik

saat/Yapl

;= -=. Mezuniyet Sonrasi Is Alanlari

« Kimya/Tekstil _
Gida

NOHU Enerii Bilimi ve Teknolojileri Anabilim Dall

« Tasarim Muhendisi

« Uretim MUhendisi

* Proje MUhendisi

« Test/Kalite MUhendisi

« Saha MUhendisi

« Bakim/Onarim MUhendisi
. |5 Gelistirme MUhendisi

> Ozel Sektor Calisma
pozisyonlar

« Makine MUhendisi

« Ar-Ge Muhendisi > Kamu

> Akademik Kariyer
> Yuridisi



